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  23. Квантовые процессы     печ.    Изв.вузов, Физика,     13   Г.Ф.Караваев

      распространения элек-          т.35, N9, c.64-76,          В.Н.Чернышов

      тронной волны в сло-           1992

      истых структурах

  24. Рассеяние электронов   -"-     ФТП, т.26, N12,        11   В.Н.Чернышов

      в многобарьерных               c.2057-2067, 1992

      cтруктурах
      GaAs/Al(x)Ga(1-x)As

  25. Еlесtronic structure   -"-     Physica B, v.191,       6   S.G.Kataev

      of Zn(x)Cd(y)Hg(1-x-y)         p.317-322, 1993

      Te alloys and related

      heterojunctions 

  26. Модель для описания    -"-     ФТП, т.28, N8,         10   Г.Ф.Караваев,

      взаимодействия эле-            c.1393-1402, 1994           В.Н.Чернышев

      тронных волн с ге-

      терограницами в

      GaAs/AlAs(001)

  27. Local neutrality       -"-     Physica B, v.212,       7   V.N.Brudnyi,

      conception: Fermi              p.429-435, 1995             V.E.Stepanov

      level pinning in             

      defective semicon-

      ductors

  28. Intervalley defor-     -"-     Physica B, v.228,     10    G.F.Karavaev,

      mation potentials              N3-4, p.319-328,            V.G.Tyuterev

      in (AlAs)1(GaAs)1              1996

      superlattice
  29. Исследование глубо-    -"-     Изв.Вузов, Физика,     9    В.А.Чалдышев

      ких уровней анти-              т.39, N8, c.13-21,

      структурных дефек-             1996

      тов As/Ga, Ga/As и

      гетероантиструктур-

      ных дефектов In/As,

      Sb/Ga в GaAs методом

      расширенной элемен-

      тарной ячейки (444)

  30. Расчет электронного     -"-     ФТП, т.30, N12,       7    В.А.Чалдышев

      энергетического                 c.2195-2202, 1996

      спектра арсенида галлия 

      с мышьяковыми 

      кластерами

  31. Распределение ва-      -"-      ФТТ, т.38, N12,       8    В.В.Лопатин

      лентного заряда и               c.3576-3584, 1996

      уровень электро-

      нейтральности в

      графито-подобном

      и ромбоэдрическом

      нитриде бора

  32. Глубокие уровни        -"-      ФТП, т.31, N5,        11   Г.Ф.Караваев

      вакансий в сверх-               c.545-555, 1997

      решетке
      AlAs)1(GaAs)3

